Asignatura Cddigo Curso de referencia

Dispositivos Electrénicos | 305010106 2009-2010

Los objetivos, temario y bibliografia son los correspondientes al curso de referencia
(Gltimo en que se impartid la asignatura), y que se adjuntan.

Evaluacion
La evaluacion de la asignatura se realizara con arreglo al siguiente procedimiento:
En cada convocatoria se efectuara un Gnico examen. El examen constara de una parte de
cuestiones (C) y otra de resolucion de problemas (P). ElI nimero y nivel de las
cuestiones y problemas se fijard para cada examen en particular de manera que puedan
ser resueltos por un estudiante medio en un tiempo aproximado de 3 horas.
La nota global (G) se calculara mediante la siguiente formula:

G =0,2xC + 0,8xP

La asignatura se considerara superada si el alumno obtiene una puntuacion global igual
0 superior a cinco (5) sobre un total de diez (10) puntos.
Profesorado responsable

Miguel Angel Dominguez Gémez (Cod. 1355, despacho 222 del Departamento de
Tecnologia Electronica — E.T.S.I. Industriales).

Los horarios de tutoria durante el curso se daran a través de la Jefatura de Estudios.

Fmdo: Miguel Angel Dominguez Gémez




OBJETIVOS

Como primera asignatura de electrénica de la titulacién, su orientacion es hacia los fundamentos
basicos. Se pretende que el alumno adquiera un conocimiento elemental del funcionamiento
interno de los dispositivos que empleara en cursos posteriores.

Se consideran importantes los aspectos fisicos de los dispositivos, aunque su analisis en
profundidad se deja para los cursos de especialidad. Se aborda el analisis en continua de los
diferentes componentes como paso previo al estudio de sistemas mas complejos, que se llevara
a cabo en la continuacion de esta asignatura (Dispositivos Electronicos I1).

PROGRAMA

1. Introduccion a la electronica. (1 h.)
Conceptos basicos de electronica. Definicion de electrénica. Clasificacion.

2. Teoria de componentes pasivos. (7 h.)
Concepto de resistor y resistencia. Resistores fijos (caracteristicas, clasificacion).
Caracterizacion de resistores en régimen variable. Resistores variables
(caracteristicas, clasificacién). Termistores (NTC y PTC, caracteristicas).
Condensadores  (caracteristicas, clasificacion, circuitos  equivalentes).
Condensadores en régimen continuo y variable. Otros componentes: Inductores,
transformadores.

3. Teoria de semiconductores. (6 h.)
Estructura y propiedades de los semiconductores: estructura cristalina. Bandas de
energia. Portadores de carga en semiconductores. Impurificacion. Densidades de
portadores. Corrientes en semiconductores: velocidad de arrastre. Movilidad.
Corriente de arrastre. Conductividad. Corrientes de difusion. Corriente total en un
semiconductor. Semiconductores no homogéneos. Equilibrio. Difusion de
portadores, relacion de Einstein. Ecuaciones de continuidad. Ausencia de equilibrio.
Inyeccion de portadores. Fendmenos de Generacion y Recombinacion.

4. Teoria del diodo. (6 h.)
Union PN. Union abrupta en equilibrio. Zona dipolar. Union abrupta polarizada.
Corrientes en la union PN. Diodo de union. Ecuaciones de corriente. Caracteristica
corriente-tension. Resistencia estatica y dinamica. Circuito equivalente. Limites a las
caracteristicas del diodo. Fenémenos de avalancha. Diodo zener. Capacidad del
diodo. Diodo varicap. Diodo luminiscente (LED). Fotodiodo.

5. Aplicaciones del diodo. (4 h.)
Circuito basico de aplicacion. Recortadores. Fijadores. Rectificacion: circuitos
béasicos, concepto de regulacion. Aplicaciones con diodos especiales: zener, varicap.

6. Teoria del transistor bipolar. (4 h.)
Estructura PNP: descripcion de las corrientes. Parametros caracteristicos. Beta del
transistor. Ecuaciones basicas. Curvas caracteristicas. Zonas de trabajo.
Determinacion del punto de funcionamiento. Limitaciones.

7. Polarizacion del transistor bipolar. (6 h.)
Polarizacion en cada region de funcionamiento. Recta de carga. Configuraciones bésicas:
emisor comun, colector comdn y base comun.

8. Estabilidad en el punto de trabajo. (4 h.)
Efecto de la temperatura sobre los parametros del transistor. Influencia de los parametros
sobre el punto de trabajo: factores de estabilidad. Estabilizacion. Compensacion.



9. Teoria del transistor FET. (4 h.)
Principios fisicos de funcionamiento del JFET. Estructura. Corrientes y tensiones.
Ecuaciones de aplicacién. Principios del MOS. Regiones de funcionamiento.

10. Polarizacion del transistor FET. (3 h.)
JFET, circuito basico. Métodos de polarizacion de puerta. MOS, circuito basico.
Polarizacion en las distintas regiones de funcionamiento. Aplicaciones: cargas activas. El
FET como resistencia.
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